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VCCAUX_IO @ 1A

VCC12_P_PWRCTL3_VCC1A_2A

>1.5V = 787 ohms

>1.5V = 787 ohms

<=1.5V : DNP

<=1.5V : DNP

复旦芯片VCCAUX_IO默认为1.8V，当DDR 速率大于等于1333Mb/s 时，
对应该HP-Bank 的VCCAUX_IO_G 必须供电为2.0V。
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